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Mitsubishi Electric desenvolve Modulo HVIGBT New Dual da Série X

O mddulo de semicondutores de alta poténcia da préxima geragdo adota conjuntos normalizados
para maior flexibilidade

TOQUIO, 6 de abril de 2016 — A Mitsubishi Electric Corporation (TOQUIO: 6503) anunciou hoje o

desenvolvimento de um médulo de alimentacdo da prdxima geracdo denominado "mdédulo HVIGBT New

Dual da Série X" para aplicagdes de tracdo e energia elétrica em indUstrias pesadas. O novo mddulo conta
com uma densidade de poténcia e eficiéncia mais elevadas para inversores, bem como um conjunto

normalizado que permite o design flexivel de sistemas de inversores.

As amostras da versao de 3,3 kV (LV100) do médulo New Dual estardo disponiveis para entrega a partir de
margo de 2017. Seguir-se-ao as versdes de 1,7 kV, 3,3 kV (HV100), 4,5 kV e 6,5 kV (por esta ordem) a partir

de 2018. No futuro, a empresa também pretende adicionar uma versdo inferior a 1,7 kV a linha de produtos.

Os mddulos vao estar em exposicao nas principais feiras comerciais, incluindo a MOTORTECH JAPAN
2016 durante a TECHNO-FRONTIER 2016, no Japdo, de 20 a 22 de abril, a Power Conversion Intelligent
Motion (PCIM) Europe 2016, em Nuremberga, Alemanha, de 10 a 12 de maio, e a PCIM Asia 2016, em
Xangai, China, de 28 a 30 de junho.
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Conjunto LV100 Conjunto HV100
Isolamento de 6 kV Isolamento de 10 kV

Os mddulos de alta poténcia sdo dispositivos essenciais para controlar a conversdo elétrica em sistemas
eletronicos numa ampla gama de classes de poténcia, de varios kilowatts a varios megawatts. Até agora,
estavam disponiveis comercialmente mddulos com uma tensdo nominal maxima de 6,5 kV e uma corrente

nominal maxima de varios milhares de amperes.

O modulo HVIGBT New Dual ird responder a procura de dispositivos semicondutores eficientes e de
elevada densidade de poténcia com diversas tensfes e correntes nominais e que contribuam, ao mesmo
tempo, para uma saida de poténcia e eficiéncia mais elevadas dos inversores através da adogdo dos diodos
IGBT e RFC de sétima geracdo mais recentes. Entretanto, as dimensfes de conjuntos normalizados

permitem aos fabricantes de eletronica industrial simplificar o design e assegurar varias fontes de inversores.

Funcionalidades do produto

1) Contribuir para uma eficiéncia energética e densidade de poténcia elevadas
- Os IGBT de sétima geracéo que utilizam diodos CSTBT™ e RFC conseguem uma perda de energia
reduzida nos sistemas de inversores.
- A tecnologia de conjunto melhorada e a reduzida indutdncia parasitica permitem o maximo
desempenho.
- Trés terminais principais de CA no conjunto LV100 distribuem e equalizam a densidade da corrente,
contribuindo para uma maior capacidade do inversor.
2) O tamanho da estrutura comum suporta configuracdes e capacidades de inversores
mais diversificadas
- Os médulos LV100 e HV100 contam com um design de conjunto comum.
- As ligagdes simples e padrdo permitem um design de sistema ideal e uma variedade
de correntes nominais.
- A linha de produtos varia entre 1,7 e 6,5 kV.

- Flexibilidade e capacidade de expansdo melhoradas ao nivel da configuragéo do sistema.
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3) Contribuir para uma maior eficiéncia de design através de um novo conjunto normalizado

- Compativel com posicdes dos terminais e acessorios dos produtos Infineon Technologies
AG (Alemanha).

Linha de produtos (plano)

Sobre a Mitsubishi Electric Corporation

Com mais de 90 anos de experiéncia no desenvolvimento de produtos fidveis e de alta qualidade,
a Mitsubishi Electric Corporation (TOQUIO: 6503) é um lider mundial reconhecido ao nivel do fabrico,
marketing e vendas de equipamento elétrico e eletronico utilizado em comunicacdes e processamento de
informacdo, descoberta do espaco e comunicacdes por satélite, eletronica de consumidor, tecnologia
industrial, energia, equipamento de construcdo e de transporte. Integrando o espirito do seu lema empresarial,
Changes for the Better, e do seu lema ambiental, Eco Changes, a Mitsubishi Electric procura ser uma
empresa ecologica lider a nivel mundial, enriquecendo a sociedade com tecnologia. A empresa registou
vendas de grupo consolidadas no valor de 4,323 mil milhdes de ienes (36 mil milhdes de USD*), no ano
fiscal terminado a 31 de margo de 2015. Para obter mais informacdes, visite:
http://www.MitsubishiElectric.com

* A uma taxa de cambio de 120 ienes para o délar americano, determinada pelo mercado de cambio

de Toquio a 31 de mar¢o de 2015
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Tipo de Tenséo de Tensdo do Corrgnte L . ~ Disponibilidade
Modelo - . - nominal | Ligacdo | Dimensdes
conjunto | isolamento | coletor-emissor ‘o da amostra
maxima
, ] 2018 ou
Moédulo V100 5 kv 1,7kv 900 A L:100 mm posteriormente
HVIGBT 3,3kV 450 A X marco de 2017
New Dual 3,3kV 450A | 2em1 | P:140 mm
da Série X X 2018 ou
HV100 10 kv 4,5 kv 330A | posteriormente
6,5 kV 225 A A:40 mm
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